Monolithische integrierte Schaltkreise
MOHOJATHNE MHTEC[PE/IOHEE CXEMH OEpEeKNOYEHUH

Monolithic integrated circuits

Digitale Schalikreise (TTI~Normalreihe)
Uudpeere cxeme pepeinouennit (TTL - SOpM2dbHHES DA
Digital circuits ('L standard series)

Grenzdaten: Informationsdaton:
US = C...+7 V Uyr, <04V - CS =54+ 0,25 %
Up = -0,8...45,5 ¥ Uy 2,80 % % =25°%
'8‘ = 0...'!-'?0 QC
a
- . inlees 9) & 9) ’
Typ Art logische Funktion Yong, b1 ‘9
) ns ns
D 100 C 4 NAND-Gatter Y = 5B 4...45 3 6...00 3) 4o
mit je 2 Eingingen
D 103 C 4 NAKD-Galler Y = A8 < A5 3) < 30 3) 10
nit je 2 Bingdngen-
Kollektor offen
4
D 110 C 3 NAND-Galber Y = ABC £,..15 3 6...22 3 10
mit je 3 Eingingen -
D 120 C 2 NAND-Gatter Y = ABCD 4...15 3 6...22 3) 10
mit je 4 Eingingen
D 126 C 4 NAND-Gatter Y = £ < 15 3) < 30 3) 10
mit je 2 Eingdngen- 1)
Kollekbtor ollen
D 130 C 1 NAND-Gatter Y = ABCDETGN 4...15 3 6...22 3 10
mit 8 Eingédngen
D 140 C 2 NAND-Gatter Y = ABCD 4...15 % 6...22% 30
mit je 4 Eingingen
D 150 C 2 AND/NOR-Gatter Y,= TARY * (007 7 X n...15 3 e...22 3) 10
mit je 2 x 2 Eingingen- Y.- TEBY
1 Gatter erweiterbar 2" B /
D 151 C 2 AND/LOR-Gatter Y = (AB) + ) b 300 B 3) &...22 3 10
mit je 2 x 2 Eingéngen
D 153 € 1 ANU/LOR-Gatter Y = (AB) + (DD) + (BF) + (G 4...15 P 6...22 3 10
mit 4 x 2 Eingdngen-
Gatter erweiterbar =
D 154 C 1 AND/NOR-Gatter Y = (&B) + (COJ + () # (OHY  4...15 3 6...22 3 10
mit 4 x 2 Eingdngen
b !
D 160 C 2 Hxpander 2 X = ABCD <203 <303 _
mit je 4 Eingingen
D 172 € J-K-master-5Slave-Flip-Flop < 40 3 £ 25 2) 10
mit je 3 J-und 3 K-Lingingen = _
D 181 C Aktiver 16-bit-Speicher RAL < 45 gg <25 g%
< 55 < 35
D 191 ¢ 8-bit-Schieberegister 403 w03 1o 2
20 Y
D 195 C 4-bit-rechts-links-Schieberegister < 35 3) < 35 3) 10 7)
20 '
1) Spannungsfestigkeit des Ausgangstransistors 15 7V 18.6 max
2) zur Erweiterung des D 150 C bzw. D 153 C
3) €, = 15 pF, Ry = 280Q
) CL = 15 pF, RL = 93
5) CL = 15 pF, X1 - Y1 adressiert
'6) Cy, = 200 pF, X, - ¥; adressiert
7) nur fiir H-Pegel
8) Taktfréquenz > 15 NHz
9) bei U =5V und 4 =25°
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wirksame Flidche
Gehdusekapazitat
Eingangskapazitét
Sperrschichtkapazitat
Lastkapazitat
Gesamtkapazitat

Gleichtaktunter-
driickung

Ubertragungsdémpfung
Beleuchtungsstirke
Rauschfaktor
Prequenz

Grenzfrequenz in
Basisschaltung

Grenzfrequenz in
Emitterschaltung

Gitegrenzfrequenz
Transitgrenzfrequenz

HF-Leistwigsverstidrkung
in Basisschaltung

Hihe
Gleiczhstromverstirkung

EurzsehluBistromverstar-
kung in Emitterschaltung

Pasisstrom
Kollegtorstrom

Kollektorreststrom bei
offenem Emitter

Kollektor-Emitter-
Reststrom

Kollektorreststrom bei
in Sperrichtung vorge-
spannter Emitterdiode

Drainstrom
Blockierstrom
Drainspitzenstrom
Strahlstiarke

FluBstrom, DurchlaB-
gleichstrom

Dsuergrenzstrom

Effektiver Durchlafi-
strom

ScheiteldurchlaBatrom

NenndurchlaBstrom,
Nenngleichstrom

Periodischer Spitzen-
strom

Nichtperiodischer
Spitzenstrom

Ziindstrom

Haltestrom
Eingangsbiasstrom
Eingﬁngsoffsetstrom
Sperrstrom
DurchlaBstrom
Dauergrezstrom
Effektiver DurchlaBstrom

Periodischer Spiltzen-—
strom

UcErest
Ucgs

Z-Strom

Stabilitdt des Z-Stroms
Ausgangsstrom
Richtstrom
Richtstromdifferenz
Linge

Leuchtdichte
Serieninduktivitat
Ausgangslastfaktor
HF-Eingangsleistung

Nichtperiodische
Sperrverlustleistung

Totale Verlustleistung
Hquivalentwiderstand

Basis-Emitter-Wider—
stand

Drain-Source-Widerstand
Eingangswiderstand
Generatorwiderstand
Lastwiderstand
Gesamtwiarmewiderstand
Innerer Wirmewiderstand
DurchlaBwiderstand
Sperrwiderstand
Z-Widerstand
Empfindlichkeit

Einschaltverzogerungs—
zeit

Ausscheltverzigerungs—
zeit

Ziindzeit
Ausschaltzeit
Einschaltzelit
Freiwerdezelt
Anstiegzeit
Sperrerholungszeit

Speicherzeit

Temperaturkoeffizient
der Z-Spannung

NennanschluBspannung
(Effektivwert

Bagis-Emitter-Spannung
Durchbruchspannung
Kollektor-Basis-
Spannung
Kollektor-Bagis-
Sperrspannung
Kollektor-Emitter-
Spannung
Kollektor-Emitter-
Sperrspannung bei
offener Basis
Kollektor-Emitter-
Sperrspannung bel cnd-

lichem Basis-Emitter-
Widerstand

Kollektorrestspannung
Kollektorsperrspannung

bei kurzgeschlossener
Emitterdiode

UcEsat

Ucgy

Kollektor-Emitter-
Sdttigungsspannung

Kollektor-Emitter-
Sperrspannung bei in
Sperrichtung vorge-
spannter Emitterdiode

Blockierspannung
Drain-Bulk-Spannung
Drain-Gate-Spannung

Scheitelblockier—
spannung

Periodische Spitzen-
blockierspannung

Nichtperiodische
Spitzenblockierspannung

Drain-Source-Spannung
Eingangsspannung

Emitter-Basis-Sperr-
Spannung

DurchlaBgl eichspannung
Gate-Bulk-Spannung
Gate-Source-Spannung
Ziindspannung
HF-Spannung
Gleichtakteingangs-

. sbannung

Differenzeingangs-
spannung

EBingangsofTsetspannung

3perrspannung,
Sperrgleichspannung

Scheitelsperrspannung

Periodische Spitzen-—
sperrspannung

Nichtperiodische
Spitzensperrspannung

Betriebsspannung
Source-Bulk-Spannung
Schwellspannung
Z-Spannung

Stabilitat der
Z-Spannung
High-Ausgangsspannuig

Low—Ausgangsspannung
Spammungsverstirkung

Steilheit
Ungebungstemperatur
Gehdusetemperatur
Sperrschichttemperatur

Temperaturdifferenz
Emissionswellenlénge

Wellenldnge maximaler
Emission

Spektrale Halbwerts-
breite

Binschaltzeitkonstante

o



